Mal nr 91-172

P.ans. 8405904-7

PATENTBESVARSRATTENS

DOM

meddelad med anledning av besvar dver Patent- och
registreringsverkets harvid fogade beslut.

Klagande: Elkem A/S (invdndare)

Ombud: AB Stockholms Patentbyra

Motpart: Applied Industrial Materials Corporation (sdkande)

Ombud: H.W. Barnieske Patentbyrda AB

Malet galler: Patent pa "Forfarande for framstéllning av kisel".
YRKANDEN

I besvédren yrkar invindaren att ansdkningen avslés.

Sokanden vidhaller ans6kningen med ofordndrade patentkrav.

EE
Postadress Besoksadress Telefon Telefax
Box 24160 Karlavigen 100 08-783 38 50 78376 37

104 51 STOCKHOLM Hus R, bottenv.



I mélet har hallits muntlig férhandling.

Patentbesvérsriatten undanrdjer 6verklagade beslutet och avslar ansdkningen.

SKAL

Genom den svenska patentansOkningen 8104081-8 (motsvarar ut-
laggningsskriften 451 712) ar det forut ként att, i likhet med vad som som
anges i forevarande krav 1, i en elektrolagschaktugn framstélla kisel utgadende
fran rdkvarts och reduktionsmedelsbriketter innehallande kvarts och kol.
Kiseldioxiden i briketterna omsitts till SiC i den 6vre delen av ugnen och den
flytande rékvartsen reduceras till kisel vid en temperatur av 1800-2000 ©C i

den nedre delen av ugnen.

Enligt det anférda mothéllet innehaller reduktionsmedelsbriketterna 30-60
vikt-% kol och reaktionen mellan kvartset och kolet i briketterna sker vid en

temperatur av 1600 ©C och darover.

I forevarande krav 1 anges att reduktionsmedelsbriketterna innehéller ett
overskott av kol pa mer &n 50 vikt-% och mindre dn 90 vikt-% med avseende
pa reaktionen SiO2 + 3C = SiC + 2CO och att reaktionen mellan kvarts och
kol i briketterna i den 6vre delen av ugnen sker vid en temperatur under 1600
OC. Det anges dven att reduktionsmedelsbriketterna vid nimnda temperatur

antar "en koksartad struktur som forutom SiC uppvisar aktiverat kol".

Patentbesvérsritten gor foljande beddmning.

Om de i krav 1 angivna vérdena for koloverskottet omréknas till viktprocent i
briketterna finner man att det i kravet 1 angivna intervallet inryms i intervallet
30-60 vikt-%. (jfr pag 23). Av mothallet framgér dven att ett overskott av kol
i briketterna ar att foredra (utldggningsskriften, s.4, r. 25-31). Det i krav 1
angivna Overskottet, som inte visats vara kritiskt, far darfor anses nérliggande

att utprova.

Vidare ar det, sdsom kan utldsas ur bl.a. i mélet inkommet material, allmént
kant att reaktionen SiO[] +3C= SiC+2CO gar mot hoger vid ungefiar nagot



over 1500 OC och hogre temperaturer. Enligt exempel 1 i inlagan av den 5
februari 1991 ligger temperaturen enligt uppfinningen pd mellan 1500 och
1600 °C, vilket mot denna bakgrund far anses vara naturligt. Temperaturen

1600 °C kan dirfor inte anses utgdra nagon sérskiljande kritisk grans.

Det framgér inte av utredningen i mélet att uppgiften i kravet 1 att briketterna
antar "en koksartad struktur som férutom SiC uppvisar aktiverat kol" innebar
nagon skillnad i forhallande till vad som sker i det kidnda forfarandet. Tvértom,
framgér det av sdkandens inlaga till Annen Avdelning av Styret for det indust-
rielle rettsvern (a.b. 22) att man anser att samma struktur upptriader vid for-
farandet enligt mothéllet. Jfr dven Scandinavian Journal of Metallurgy, 1
(1972), s.147, sp. 2, forsta stycket.

Sokanden har hédvdat att det patentsokta forfarandet medfor forbéttrat
kiselutbyte och minskad stromforbrukning samt minskad elektrodforbrukning.
Det har dock inte visats att dessa fordelar erhélls i forhallande till den mycket
nérliggande teknik som ovan redovisats.

Vid nu angivna forhallanden kan forfarandet enligt krav 1 inte anses ange en

patenterbar uppfinningen.
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